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Реферат:
1. Дисертацію присвячено виявленню фотопружного ефекту у напівпровідникових кристалах з неоднорідним
розподілом потенціалу. За допомогою модуляції поляризації досліджено фотопружний ефект в кубічних
кристалах при великих значеннях показника поглинання. Показано, що стан поляризації відбитого вздовж
нормалі до поверхні кристалу світла пов'язаний з величиною анізотропії на довжині поглинання. У зразках
кремнію, плавленого кварцу та поліметилметакрилату досліджено (в межах лінійної залежності від
деформації різниці фаз між ортогональними компонентами поляризованої електромагнітної хвилі) ефект
фотопружності, індукований градієнтом температури. В напівпровідниковому кристалі Ge із неоднорідністю
концентрації N легуючої домішки у вигляді сходинки досліджено розподіл об'ємно-градієнтної фотоерс та
двопроменезаломлення, зумовленого різницею головних компонентів механічної напруги. Виявлено якісне
узгодження функції, отриманої інтегруванням просторової залежності величини анізотропії, та координатної
залежностіфотоерс.



2. The dissertation is devoted to the detection of photoelastic effect in the semiconductor crystals with non-
uniformity potential. With the help of modulation polarized was researched photoelastic effect in the cubic
crystals by the great importance of the absorbs index. It was shown, that the condition of the polarized reflection
along the normal to the surface of the crystals light involves anisotropy value on the length of absorb. Photoelastic
effect which was induced by the temperature gradient was investigated in Si - , fused quarts and
polymethylmethacrylate samples (the linear dependence of the waves phase on deformation) owing to optical
polarization technique based on polarization modulation of irradiation. There were researched the distribution of
the volume-gradient photo-E and double refraction, made conditional upon difference of the main components of
the mechanical voltage in the transistorised crystal of Ge with the stepped non-uniformity of concentration N
alloyed admixture. There was discovered qualitative agreed of the function, getting by integrate of the spaced
dependence of the anisotropy value and co-ordinate dependence of the photo-E.
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